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Исследованы гибридные гетероструктуры, в которых два сверхпроводника: купратный с высокой критической температурой (YBa2Cu3Ox или NdBa2Cu3Ox) и  металлический (Nb) разделены тонкой прослойкой из манганитной пленки (LaMnO3, La0.7Ca0.3MnO3, либо La0.7Sr0.3MnO3), в которых возникает эффект колосального магнитосопротивления. Критический ток отсутствовал в структурах при уменьшении  толщины до 2 нм, а его появление при меньших значениях толщины плослойки обусловлено закоротками в прослойке. Плотность состояний двухслойной структуры манганит/купрат определяется сильными электрон-электронными корреляциями, проявляющимися при больших напряжения на структуре и модификацией плотности состояний в манганите при малых напряжениях из-за влияния сверхпроводящего слоя. Форма отклика гетероструктуры на воздействие электромагнитного излучения мм диапазона длин волн отличается от отклика резистивного детектора и при высоких (азотных) температурах определяется скорее всего сильным электронным разогревом.

